
Продолжение истории: 1933 г., 
Ленинград (Питер)





1934 г., обзор Гуддена



Конец 30-х: дополнения к списку 
Кенигсбергера



Технология монокристаллических 
полупроводников



Приборы на монокристаллическом Ge



Другие п/п материалы



Полупроводниковая техника



Максвелловское время релаксации



Классификация на основе ширины ЗЗ



Ge, Si и серое олово, 
решетка типа алмаза



Ячейки



Описание решетки алмаза



Число атомов и вакансий на 
элементарную ячейку



Соединения А3В5: решетка типа 
сфалерита ZnS, алмазоподобная



Описание решетки типа сфалерита

Главное отличие от решетки типа алмаза – 
исходные ГЦК подрешетки содержат 
разные атомы (напр., катионная под-ка Ga 
и анионная Аs). 

В ячейке по 4 атома каждого сорта и по 4 
тетра-МУ каждого сорта. 

КЧ Ga = 4 As и КЧ As = 4 Ga. 




